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Bir bipolar tranzistor icin

a- Vpe = sabit cikis o6zegrileri vardimiyla Gelistirilmis Ebers-Moll modelinde Early
olayim1 modellemek tizere ongorulen Mg Early carpanimi ve me BC jonksiyonu
kapasite gradyan faktoruniin nasil belulenebﬂecegun arastirnmz, bunun i¢in bir
yontem oneriniz.

b- Tablo-1'de verilenlerden yararlanarak ol¢ii buiyiikliikleri verilen tranzistor i¢cin Mg
Early carpanini ve mc kapasite gradyan faktoriinii belirleyiniz.

Tablo-1. Vee = 0.7V icin Ic-VcE Ve Voe-Vee degisimleri
Vee[V] |9 |11 15 2.1 2.
Ic[nA] | 5271531 |537 | 546 |55
yvoe[uS]| 11.7 | 10 9.5 8.2 7.1

4.1 5.1 6.1 7.1
5 153 |48 |44 |42
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c- Belirlediginiz My ve mc model parametrelerini kullanarak, Ic-Vcg ve yoe-VcE
degisimlerini bir kez de hesapla bulunuz; hesapla buldugunuz sonuglar1 6lcii
sonuclar ile karsilagtirarak olcii yonteminizin ne derece basarili oldugunu
irdeleyiniz.



